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MAt,A #EP^ODUCC!ON 
DEFECTO DEL OaQiNAL

'-9FEB.1952e

MmOHIA D 3333IÍTIV * 

pa ta  s o l i c i t a r

P á T B N T S  B 3  I  N V 3 N 3  I  C N

en

3 S T A ^ A

po r VEINTE años

a nombre de 3 3 IT ISN BIELECT3 I 3  RESBARQH H H ITE D , e n tid a d  

b r i t á n ic a ,  e s ta b le c id a  en N o r fo lk  Eouse, N o r ío lk  S tre e t ,  

lo n d ra s , I n g la te r r a ,  p e r:

"  UN üONBENSáDOR .sSLRUTRI 00 "

-  o -  o -  c -  c -  c -  c -  o -  c -  c -  o - o  -  o - c  -  0 -

E ste  in v e n to  ae r e f ie r e  a condensadorea 

e lé c t r ic o s  de l a  c la s e  cae comprende dos o más e le c t r o ­

dos de m eta l separados po r un e sp a d a d o r poroso im preg ­

nado con un. d ie lé c t r ic o  l í q u id o . .  Ta les condensadores se
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M < * .  n .im a lm ..t .  . H . l l a n i .  j M t . .  d « . .  - S -  l - M n * . - * -  

t i . n . n  * ^ ° ^ * * *  "
p . . . l  y .r n .r g i .n d "  .1 . i c n s  i.rm adc . .  un d i . l é t i i -

s .  l í s u í d . .  m  ü n  * * 1  I n v .n t .  "  * " * "  " " " " " * ' * *  * *
„ t .  Ü a 3 . .n  ^  SU. . 1  im n .g m .n t . l íq u id .  t i . n .  p id p i^

tL.it.a ..m idonduotoraa, y 4 * *  * *  " *  " *
á m ,lia  gama d . t .m p a ra tn ra .. ^  t 4r m i n . . . .m i . .n d n .t . r -  

t ü  nomo s .  . . .  - a  " s t .  d a .o r ip c i ín  . i g s l ü c  .1  t . n . i  

r e l a t i v i d a d  . n  m .d id . .  S03C .. a "na 

. i .  d . 50 p .p .a .  i  a un H t .n o i a l  . . .  na p . . .  d . M  T -  

de 1  a 100 m#gohmioa/om.
- * a .  aouM d. e n  «1 ia y .n td . .1 l i s " i d °

l i s . 3 .  . .  c i= l .n .m n .n a  .  ana — 1 .  a i d a M ^ n a n .  e n

. t , o  l iq u id a  a a í l i d a .  1 "  " d l . d . i ^  d . l a  n s t H a l .s s  y

^ a t i . . .  d . l  1 Í S " " < -  °  ^ 1 " °  ^  " ^ ° n ^ n a n a
. . t á  d . t . r . i .a ,d a  por 1 .3  . . n s i a . r . ° i " n ' s  a i g a i .n t .a ,  V

^ . d l .  , . . , l t a n t .  d . 'e r ^  . . m i a e d e t a r .  * *  ^

d .iin id a  y no d .b . aa taar .d v .r ^ m .n t .  ^  l . a  ü . ^ -

„ . d . .  n i  . . H .  . 1  " - 3 t . t i a l  d a p a ^ d o t .  y d . am  = " - " ^ d -  

. l i n  t a l  S " .  na . x i s t a  l a  mi.ma y l e  . 1 ' -

t to d c . .  .1  matar ia l  .ap aaiad o r 1 " "  . a " . ,  "n a  H t s

d.6 su ía a ia t iv i& a á .
3 .  p r . i i . r .  l a  a t i l í a a a i^ n  d. m eoL as . n

l a .  c u ^ .a  pradamim. la  s i a l ° n . i . n " < .  y em a m a t . i a l

m e d ia r  can 1 .  a id la h e a e n a  . .  p e ü H a  a t i l d a r

.n  a c . i t .  1 .  d id r a c a r ta r . d . m  d a " '  3 " °  ° ° "
-  ̂ a i^ a t í io o a .  OtToa mateúc ia la a  im p i.g n aR t. pa^a lo s  oaü-98 al*at3M oos.
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qu.8 ae puaáen u t i l i z a r  sen, por ejemplo, d ifen ilo  clorad o ,

f ta la to  de d ib u tilo , nitrobenceno y a c e ta to  de ce lu lo sa .

(^ e lg u ie r  m aterial celu lcsi.ee  pe re so pueda

u ti l iz a r s e  como esp aciad o r. se p re f ie re  u t i l i z a r  papal da

seda K ra ft para condensadores o ce lu lo sa  regenerada pura,

esto e s , celu losa regenerada-de la  que se  han extra id o

l a s  impurezas in orgán icas y e l p la s t i í io a n te  o que i n i -

oialmente e s té  s in  plt s t i f i c a r  y que en cualquiera de lo s

casos tenga una r e s is tiv id a d  de J . J . , estando aeca , no 
1 4in fe r io r  a I r l o  ohmios/cm. En l a  s o lic itu d  pendiente 

lid 801 .540  se haca r e ís  ra n cia  a métodos para p reparar ce­

lu lo s a  regenerada pura.

io s  ejemplos s ig u í antes muestran la a  pro­

piedades e l é c t r i c a s  de condensadores d# acuerdo con di 

invento u tilizan d o  v a r io s  líq u id o s  sem iconductores. Todas 

l a s  medidas se h icie ro n  con ¡3.A . de 60  p .p .a .  lo s  líq u id o s  

u tiliz a d o s  son

80

íre p o rc ie n e s  en 
peso

R esistiv id ad  en  
ohmios por cm.

líq u id o  A oi dohexanona 1 ,6  x  1 0 ^

líq u id o  B íciolohexanona 85%
¡3 ,0  x  1 0 ^

.... '-'¿caite de cab les 15%)
líq u id o  0 (biclohaxanona 40% 1 7

(acetato de b u t ü o í ^
! 6 ,3  x  lo

-  g -
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E3L a c a i ta  da cab las u tiliz a d o  en s i  Ilíq u i­

da B es un a c a ita  m ineral que t ie n e  l a s  s ig u ie n te s  pro­

p iedades:

paaO' e s p e c íf ic o  : o , 885 a 1 5 sg .

V is oo s i  dad : 40 o an tip o iaaa  a 20^0 .

Flu ido h asta  -3 0 ^ 0

Panto da in flam ación : nc in f s r í o r  a 150^3

R e s is tiv id a d  en  0 .0 .  : 2 x  10^^ ohmios/cm. a 70^0.

?a otor de potenoia : no mayor de 0 ,0 0 3  a 50 p .p .a ,7 0 ^ 0 .

Sa h ic ie ro n  condensadores u tiliz a n d o  e s to s  

t r a s  l íq u id o s  como im pregnantes para esp aciad o res porosos 

de papal K r a i t  de a l t a  densidad y ce lu lo sa  regenerada pu­

r a ,  según se ha d efin id o  a n te s  y se midió l a  co n stan te  

d ie lé c t r i c a  y e l  fa c to r  de p o ten cia  de lo s  v a r io s  d ie lé c ­

t r i c o s .  Hoa re s u lta d o s  se dan sn l a  s ig a  i  ante ta b la :

Bjamplo líq u id o Bspaoiador i n s t a n t e
d ie lé c t r i c a

F a c to r  &* 
p oten oia

1
------^ ------- * ^ ? ¥ p e r * f r á l l ------- ^ ,2 " 3 3 %

11 B 9 W 9 ,4 3,0%

111 e W 9 9 ,0 4,0%

IV A C elu losa regene­
rada pura 7 ,0 2,2%

V B * w 7 ,4 2 ,0 $

VI 0 ty it 6 ,9 1,2%

25 lo s  condensadores de acuerdo con $1 invento
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tie n e n  la  conocida v e n ta ja  de lo s  condensadores con impreg­

n a n te*  líq u id o s  sem iconductores de a l t a  c a p a c ita n c ia  por 

unidad de volumen. Su fa c to r  de p o te n c ia  a tem peratura am­

b ie n te  tie n e  un v a lo r  s im ila r  a l  obtenido con o tro s  l í q u i ­

dos sem iconductores. S in  embargo, su r e s i s t e n c ia  de a i s l a ­

m iento e s  más a l t a ,  por ejem p lo, h a s ta  1000 megohmios/mioro- 

fa ra d io  y pueden fu n cio n ar con una gama de tem peratura máa 

am plia. l a  ciolohexanona es l iq u id a  e n tre  $-4.5*0 y 137*0  y 

con l a  a d ic ió n  de a c e i te  de c a b le s  que r e b a ja  su punto de 

co n g e lació n , da a l  condensador una gama de tr a b a jo  de -5 0 *0

a 8 0 *0 .
l a  ciolohexanona t ie n e  además l a s  v e n ta ja s  

de s e r  químicamente e s ta b le , no t ó x ic a  y b a ra ta .

E s ta  s o lic itu d ., que corresponde a  l * s  p re­

sentad as en Gran B retañ a e l  15  de Febrero  da 1951 y 19 de 

Noviembre de 1951, b a jo  lo s  números 3 7 1 6 /5 1  y 2 7 1 1 2 /5 1  (pro­

v is io n a le s ) ,  que han de ooncederse b a jo  una s o la  p a ten te  

b r i tá n ic a ,  se  acoge a lo s  b e n e f ic io s  d e l  a r t í c u lo  51 d e l v i ­

gente E s ta tu to  sobre Propiedad I n d u s t r ia l .

- 0 -  N O T A  -  6  -

se

Los puntos de in v en ció n  p ro p ia  y nueva que 

p resentan  para que sean o b je to  de e s ta  P a ten te  de In v en -

- 5  -
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otdn en gspaña, por VBiyJSS años , son l a s  e ig u ie n te s :
3,s .  -  un cdnñ.Mad&r e lé c t r i c o  que comprende 

¿^3  o más eleotrodc-s de m etal s a b a d e s  peí un esp aciador 

¿.a ce lu lo sa  impregnado con un líq u id o  sem iconductor que

compr anda c iclo b sxan o n a .
ge. -  Un ocnd-sasadur á lé c t r i c o  que oomprende

dos o más a l a c h a o s  de m etal sep arad o s por un espaciador 

d.á c e lu lo sa  impregnado con un líq u id o  sem iconductor en  al

cual la  proporoién mayor e s  c id o h e x a n o m .
3a, -  Un condensador d é c t r io o  que comprende

1 3 S o más e le c tro d o s  de m atal separados por un espaciador 

c.e c e lu lo sa  impregnado con un líq u id o  sem iconductor que 

c o n s is te  un a c e ite  m ineral y d c lo h a x a n ca n .
4 a . -  Un condensador e lé c t r i c o  que oomprsnde

dos o más e le c tro d o s  de m etal esperados por un espaciador 

de c e lu lo sa  regenerada pura impregnado con un líq u id o  semi­

conductor que comprende c ic lo  ug-xa nona.
5 a. -  Un condensador e lé c t r i c o  que compren—

a . a,,a .  m¿s ü s . t i . a o s  d . m etal ..p aM d aa par un . s t s . l . -  

dor ds papA E ta i t  imptagaad" con uf-lísnidc samioamdao-

tor que comprenda , c id o h ax an o n a .
6&. -  Un condensador e lé c t r ic o  que compren­

do dos o más e le c tr o d o , de m .ta l separados por un esp acia­

dor de c e lu lo sa  impregnado con un líq u id o  sem iconductor 

que c o n s is te  en  a c e ta to  d . b u t i lo  y o ic lo b .x a n .n a .

7 &. -  Un oo-ndsnaadcr e l e c t r i c e .
Tal y

-  6 -
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como ae ha a e s o r íto  a n í s .  Msmoría que eatacad# y oon l o s  

f in a s  que sa han as p a c if ic a  do.

Sata. Memoria consta  da s a is  h o ja s  y l e  

p re sa n te , e s c r i t a s  s  maquina por una s o la  c a ra .
r 3 f E B . 1 9 5 2

P . A.

AI^)érto  ̂de Elzaburu
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